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Uktod wyprowadzen Upp

MCY 74069N
MCY 64069N

Szesciokrotny inwerter

Ssl, CMOS

Bramka aluminiowa

Obudowa CE 70
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Parametry dopuszczalne
/Uss = 0V/
) Wartosé
Oznacgenie Nagwa Jedne.
min max
UDD Napigoie zasilania v =045 +20
Uy Rapiecie wejéciowe v =0,5 Upp + 0,5
II Prgd wejsclowy mA -10 +10
PI) Moo rogpraszana mW 500
tamb Temperatwra otoczenia w czasle
pragy
MCY 7heoooN ¢ -40 +85
MCY 64eceoN ¢ 0 +70
tstg Temperatura przechowywanila °c ~55 +125




Parametry charakterystyczne statyczne

Wartodé Warunki pomiaru
o]
Stenze Nazwa Jedn.}  t,0b min +25°C Tamb max Uy Y Upp
min max min typ max min max [V] [V] . [V]
1 Prad zasilania 0425 0,01 10,25 " 755|035 >
oD w stanie spo- 0,5 0,01 |0,5 15 0310 10
ozynku pA 4 0,01 |1 30 [0;15 15
5 0,02 |5 150 {0;20 20
U Naplecie wejdoio- 4 4 4 0,5 5
IH we w stanie wyso- v 8 8 8 1 10
ki
* 12,5 12,5 12,5 1,5 15
Urp Napigcie wejécio— 1 1 1 425 5
we w stanle nis- v 2 2 2 9,0 10
X
e 2,5 2,5 2,5 13,5 15
II Prgd wejlsclowy PA +0,1 110'5 +0,1 +0,1]0;18 18
U Napigole wyjscio- \ U,y =0, 05 U.,~0,05] U U, ,~0,05 0 - 5310315
on we w stanie wyso- DD .’ bp D »D
kim
U Napigcie wyjdclo- v 0,05 4] 0,05 0,05 UDD 5310315
0L
we w stanie nis-
kim
Tog Prad wyjsciowy -0,64 ~0,51 -1 ~0,36 035 4,6 5
v stanie wysokim -2 -1,6 -3,2 -1,15 0;5 2,5 5
mh 11,6 -1,3 -2,6 -0,9 0510 | 9,5 10
—4,2 =3,4 -6,8 -2,4 0315 13,5 15
I Prad wyjéciowy 0,64 0,51 1 0,36 035 0,4 5
OL ? ’ b} ? ’
w sfBnie niskim . 1,6 1,3 2,6 0,9 0310 0,5 10
4,2 344, 6,8 2,4 03145 1,5 15
O . (¢]
tagb min ® ~40°C dla MCY 64.....; 0°C dla MCY Th.....
bagb max = +85°C  dla MCY 64.....; +70°C  dla MCY 74.....
Parametry charakterystyczne dynamiczne
0., -
Mamp = +25°C3 t, = t, = 20 ne, Op = 50 pP, By = 200 kQ/
Wartosé Warunki
Oznaczenie Nazwa Jedn. pomiaru
a.
typ max Unn [V]
tPLH c:as prop?gia(g;ji zmiany - 55 110 5
8tanu z niskiego na w
. . ;f "i yso ns 30 60 10
Zas8 propagac zmiany
PHL stanu z wysokiego na niski 25 50 15
tTLH Czai nara:t?nia zbooza sy- 100 200 5
. natu w ciowego
. % g ’; . g ns 50 100 10
zas opadania zbooza
THL sygnalu wyjéciowego 40 80 15
CI’ Pojemnosé wejsciowa PP 10 15
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